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1. Календарный учебный график
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1сем. 2 Всего сем. 1сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 14 2/3 11 1/3 26 12 2/3 12 2/3 38 2/3

Экзаменационные сессии 1 1/3 2 3 1/3 1 1/3 1 1/3 4 2/3

Учебная практика 2 2 2

Научно-исследовательская работа 

(рассред.)
4 4 2/3 8 2/3 6 13 1/3 19 1/3 28

Производственная практика 2 2 4 4 6

Итоговые экзамены и/или защита ВКР 4 4 4

Каникулы 2 8 10 2 8 2/3 10 2/3 20 2/3

 Итого 22 30 52 22 30 52 104

Студентов

 Групп



7 8 6 2 4392 4392 752 2740 252 122 122 84 140 42 418 72 27 62 76 64 410 108 33 144 60 48 432 72 30 32

7 7 6 2 4320 4320 728 2692 252 120 120 84 140 42 418 72 27 62 76 64 410 108 33 120 60 48 384 72 28 32

32% 56% 12%

7 7 6 2 2160 2160 696 1212 252 60 60 84 140 42 418 72 21 62 76 64 410 108 20 120 60 48 384 72 19

32% 56% 12%

Б1 7 7 6 2 2160 2160 696 1212 252 60 60 84 140 42 418 72 21 62 76 64 410 108 20 120 60 48 384 72 19

Б1.Б 3 2 540 540 102 330 108 15 15 14 28 102 4 12 24 36 2 48 204 72 9

3 144 144 24 84 36 4 4 24 84 36 4

3 180 180 24 120 36 5 5 24 120 36 5

1 72 72 14 58 2 2 14 58 2

2 1 144 144 40 68 36 4 4 28 44 2 12 24 36 2

*

Б1.В 4 5 6 2 1620 1620 594 882 144 45 45 70 112 42 316 72 17 62 64 64 386 72 18 72 60 48 180 10

Б1.В.ОД 4 2 3 2 1044 1044 376 524 144 29 29 42 112 206 72 12 50 26 38 210 72 11 48 60 108 6

1 144 144 42 66 36 4 4 14 28 66 36 4

1 72 72 28 44 2 2 28 44 2

1 108 108 42 30 36 3 3 14 28 30 36 3

2 2 144 144 52 56 36 4 4 26 26 56 36 4

1 108 108 42 66 3 3 14 28 66 3

2 144 144 38 70 36 4 4 12 26 70 36 4

2 108 108 24 84 3 3 12 12 84 3

3 144 144 60 84 4 4 24 36 84 4

3 3 72 72 48 24 2 2 24 24 24 2

*

Б1.В.ДВ 3 3 576 576 218 358 16 16 28 42 110 5 12 38 26 176 7 24 48 72 4

Б1.В.ДВ.1

2 108 108 38 70 3 3 12 26 70 3

2 2 108 108 38 70 3 3 12 26 70 3

*

Б1.В.ДВ.2

1 72 72 28 44 2 2 14 14 44 2

2 1 72 72 28 44 2 2 14 14 44 2

*

Б1.В.ДВ.3

2 144 144 38 106 4 4 38 106 4

2 2 144 144 38 106 4 4 38 106 4

*

Б1.В.ДВ.4

3 72 72 36 36 2 2 12 24 36 2

2 3 72 72 36 36 2 2 12 24 36 2

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты

Распределение по курсам и семестрам

Семестр 2 [16 нед] Семестр 3 [18 2/3 нед] Семестр 4 [13 1/3 нед]

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2

Семестр 1 [18 2/3 нед]

Курс

овые 

рабо

ты

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СРС
Контр

оль Лек Лаб Пр КСР СРС
Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=25%  В=75%  ДВ(от В)=35.5%

Итого по блоку Б1

Б=25%  В=75%  ДВ(от В)=35.5%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1
История и методология науки и техники в 

области электроники

Б1.Б.2
Актуальные проблемы современной электроники 

и наноэлектроники

Б1.Б.3
Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации

Б1.Б.4 Иностранный язык в профессиональной сфере

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Технология наноструктур и наноматериалов

Б1.В.ОД.2 Сенсоры в электронных устройствах

Б1.В.ОД.3
Компьютерные технологии в исследованиях 

электронных свойств наносистем

Б1.В.ОД.4
Проектирование и технология электронной 

компонентной базы

Б1.В.ОД.5
Электронные процессы на поверхности 

полупроводников

Б1.В.ОД.6 Процессы микро- и нанотехнологии

Б1.В.ОД.7
Квантовые и оптоэлектронные приборы и 

устройства

Б1.В.ОД.8
Теоретическая и компьютерная физика 

наносистем

Б1.В.ОД.9 Наноэлектроника

Дисциплины по выбору

1 Программируемые логические ИС

Основы микро- и наносистемной техники

1 Цифровая электроника

Микросхемотехника

1 Современные оптические материалы и структуры

Интегральная оптика и оптоэлектроника

1 Синхротронные технологии и мегаустановки

Разработка и применение рентгеновских 

приборов и ускорителей



*

Б1.В.ДВ.5

3 72 72 36 36 2 2 12 24 36 2

2 3 72 72 36 36 2 2 12 24 36 2

*

Б1.В.ДВ.6

1 108 108 42 66 3 3 14 28 66 3

2 1 108 108 42 66 3 3 14 28 66 3

3 1 108 108 42 66 3 3 14 28 66 3

*

ДВ*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б2 1944 1944 32 1480 54 54 4 208 8 6 8 2/3 244 8 13 6 316 8 9 17 1/3 712 8 26

Б2.У 108 108 3 3 2 3

Б2.У.1

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской и проектно-

конструкторской деятельностей  

Вар 2 108 108 3 3 2 3

*

Б2.Н 1512 1512 32 1480 42 42 4 208 8 6 4 2/3 244 8 7 6 316 8 9 13 1/3 712 8 20

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа Вар V 1-4 1440 1440 1440 40 40 3 2/3 198 5.5 4 1/3 234 6.5 5 2/3 306 8.5 13 702 19.5

Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар Вар V 1-4 72 72 32 40 2 2 1/3 10 8 0.5 1/3 10 8 0.5 1/3 10 8 0.5 1/3 10 8 0.5

*

Б2.П 324 324 9 9 2 3 4 6

Б2.П.1
Производственная преддипломная 

практика
Вар 4 216 216 6 6 4 6

Б2.П.2

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта научно-

исследовательской и  проектно-

конструкторской деятельностей  

Вар 2 108 108 3 3 2 3

*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б3 216 216 6 6 4 6

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

Б3.Г

*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б3.Д 216 216 6 6 4 6

Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР Баз 216 216 6 6 4 6

*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

ФТД 1 72 72 24 48 2 2 24 48 2

3 72 72 24 48 2 2 24 48 2

1
Электронная и ионная спектроскопия в 

диагностике наноструктур

Методы исследования и контроля 

полупроводниковых материалов и структур

1 Методы математического моделирования

Моделирование атомного и электронного 

строения наносистем

Тренинг общения

Индекс Наименование Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Итого Итого Итого Итого

Практики 216 468 324 936

Учебная практика 108

108

Научно-исследовательская работа 216 252 324 720

198 234 306 702

18 18 18 18

Производственная практика 108 216

216

108

Индекс Наименование Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Итого Итого Итого Итого

Итоговая аттестация

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР

Всего часов ЗЕТ

Лек Лаб Пр КСР СРС
Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Подготовка и сдача итогового экзамена

Индекс Наименование

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

Итого Итого
ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Итого Итого

Подготовка и защита ВКР 216

216

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР

Всего часов ЗЕТ

Лек Лаб Пр КСР СРС
Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Факультативы

ФТД.1 Квантовая информатика



Мин. Макс. Факт

Итого 117 133 122 60 27 33 62 30 32

Итого по ООП (без факультативов) 117 123 120 60 27 33 60 28 32

Итого по блоку Б1 25% 75% 35.5% 60 60 60 41 21 20 19 19

Б1 Дисциплины (модули) 25% 75% 35.5% 60 60 60 41 21 20 19 19

Б1.Б Базовая часть 12 30 15 6 4 2 9 9

Б1.В Вариативная часть 30 48 45 35 17 18 10 10

Б2 Практики 51 54 54 19 6 13 35 9 26

Б2.Б Базовая часть

Б2.В Вариативная часть 51 54 54 19 6 13 35 9 26

Б3 Итоговая аттестация 6 9 6 6 6

Б3.Б Базовая часть 6 9 6 6 6

Б3.В Вариативная часть

ФТД Факультативы 10 2 2 2

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2

Курс 2

Всего Сем 3 Сем 4Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

ЗЕТ

Доля ... занятий от аудиторных
 лекционных 38.22%

 в интерактивной форме 0%

Учебная нагрузка (час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО) 52.4 - 48.3 54 - 54 54

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 54 - 54 54 - 54

в период гос.экзаменов - -

Аудиторная (ООП - элект.курсы по 

физ.к.)(чистое ТО)
18 - 18.2 17.9 - 18

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср. 

практ. и НИР
11 - 14.7 13.2 - 12.7 0.6

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.) - -

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 5 2 3 2 2

  ЗАЧЕТЫ (За) 4 3 1 3 3

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 5 3 2 1 1

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР) 1 1 1 1

  КОНТРОЛЬНЫЕ (К)

  ОЦЕНКИ ПО РЕЙТИНГУ (Оц)

  РЕФЕРАТЫ (Реф)

  ЭССЕ (Эс)

  РГР (РГР)


